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摘要(译)

在此描述的是包括微发光二极管（micro-LED）管芯中的冗余的ILED显
示器及其制造方法。 微型LED芯片发射特定波长的光。 如果发现有缺陷
的微型LED管芯，则会在制造过程中添加冗余。 在无法操作的子像素组
件中包含其他微型LED芯片，以修复被识别为包括有缺陷的微型LED芯
片的无法工作的子像素组件。 因此，ILED显示器包括至少一个修复的子
像素组件，该组件包括两个缺陷的微型LED管芯和可操作的微型LED管
芯，它们耦合到来自电流源的电流路径的单独分支。
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